ZY-DBC-011晶闸管通态峰值电压测试仪产品特点
[bookmark: _GoBack]ZY-DBC-011晶闸管及整流二极管通态峰值压降测试仪简介
　　该仪器是专为晶闸管及整流二极管测试通态峰值电压而研制的专用检测设备，线路设计采用单次脉冲测试法，通电时间短，结温升可忽略不计，正向峰值电流采用数字拨码开关进行设定，峰值电压由数字表显示。该机具有体积小、重量轻、操作简单、测试准确，重复性好等特点，是晶闸管及整流管生产厂家及应用单位专用检测设备

主要技术指标：
1．正向峰值电流测试范围：50-1000A/50—2000A
2．正向峰值电流底宽：≥4mS
3．正向峰值电压测试范围： 0—4.5V
4．整机电源功耗：AC220V、小于75VA
5．整机外形尺寸：200×400×360
6．整机重量：约8kg


ZY-DBC-021/031/091晶闸管综合测试仪产品应用特点

晶闸管伏安特性、触发特性、关断时间测试仪简介
该测试仪是依据国标GB4024-83《半导体反向阻断三极晶闸管的测试方法》而研制的晶闸管多参数专用检测设备，能测试各种晶闸管（KP、KK、KA、KS、KN）及各种晶闸管模块的VDSM、VRSM、VDRM、VRRM、IDSM、IRSM、IDRM、IRRM、VGT、IGT、tq和各种整流二极管（ZP、ZK）的VRSM、VRR、IRSM、IRRM等参数。该仪器的独特之处实际上是将晶闸管伏安特性测试仪、触发特性测试仪、关断时间测试仪以及示波器等多台仪器制作在一起的综合性专用检测仪器，用户只需将被测器件一次接好进行简单操作，即可测出器件的多个参数，免除了过去需用多台仪器、多次接线、多次操作才能测出这些参数的麻烦，大大提高了测试效率。该仪器机内自备有专用示波器，免除了用户以往需外配示波器的麻烦与不便，这也是该仪器的独特之处。
    该测试仪线路设计简捷精炼，采用单片机控制，数字显示，超漏电流自动保护、自动复位。整机具有体积小、重量轻、操作简单、测试准确、保护可靠和维修方便等特点，是晶闸管及整流管器件生产厂、经销单位及整机厂最为理想的晶闸管综合参数专用检测设备。

主要技术指标：
 1．峰值电压测量范围：0—3000V
 2．峰值漏电流测量范围：0—100mA
 3．峰值漏电流保护设定范围：0—99mA 
 4．触发电压测量范围：0—4.5V
 5．触发电流测量范围：5—450mA
 6．关断时间测量范围：3—200µS
 7．机内示波器可观看动态峰值电压与峰值漏电流的变化伏安特性曲线波形。
 8．整机电源功耗：AC220、≤100VA
 9．整机外形尺寸：220×440×420
 10．整机重量：≤20Kg

DBC—091晶闸管关断时间测试仪产品应用特点

快速晶闸管和高频晶闸管的关断时间是最难确定的重要参数之一，因为它对许多
因素有很强的依附性，例如结温、控制极偏置、阳极电压和电流的波形及幅值等都对
关断时间有较大的影响。严格按标准测试条件制作的关断时间测试设备线路复杂、体
积大、价格昂贵，我们参考国外有关资料介绍，设计了简易型晶闸管关断时间测试仪，
该仪器采用单片机控制，读数数字显示，具有操作简单、体积小、重量轻、便于携带、
价格低廉等特点，可供晶闸管生产车间半成品及成品的中间测试，以供工艺设计人员
调整工艺参数提供依据。对整机应用的工程技术人员作为对元件关断时间的选用和多
只元件串并联时的关断时间配对带来方便。该测试仪所测关断时间一般乘以常数 2±
0.2 后能大致与标准条件下测得的关断时间相一致。

技术参数与要求：
1．关断时间测试范围： 3－200μS、5－500μS
2．测试结温： 室温测试
3．工作环境： 海拔不超过 2000 米
环境温度：0～40℃
相对湿度：<85%
无导电及爆炸性尘埃
无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽
无剧烈振动和冲击
4．测量精度： ±5%
5．测量重复性误差： ±0.5μS
6．整机电源功耗： AC220V ±10% 50Hz，小于 50VA
7．整机外形尺寸： 140×280×320mm
8．整机重量： 约 3.5Kg 


ZY-DBC-021晶闸管伏安特性测试仪产品特点

该测试仪是符合国标GB4023-83《半导体器件整流二极管的测试方法》和GB-4024-83《半导体反向阻断三极晶闸管的测试方法》，能测试各种晶闸管（KP、KK、KA、KS）及晶闸管模块的VDSM、VRSM、VDRM、VRRM、IDSM、IRSM、IDRM、IRRM与各种整流二极管（ZP、ZK）的VRSM、VRRM、IRSM、IRRM等参数。线路设计简洁精炼，采用单片机控制，具有体积小、重量轻、操作简单、测试准确、保护可靠和维修方便等特点，是晶闸管及整流管器件生产厂、经销商及整机厂检测器件伏安特性参数专用检测设备

主要技术指标：

1．峰值电压测量范围：0—3000V、0—4500V、0—6000V、0—9000V
2．峰值漏电流测量范围：0—100mA、0—200mA
3．峰值漏电流保护设定范围：0—99mA、0—198mA
4．机内示波器可观看动态峰值电压与峰值漏电流的变化伏安特性曲线波形


ZY-DBC-112晶闸管静态参数综合测试台产品特点

一、概述：
    该测试台是将晶闸管及整流二极管的多个静态直流参数的测试制作在一起的综合性测试台，能测试晶闸管的VDRM、VRRM、IDRM、IRRM、IH、VGT、IGT、ITM、VTM及整流二极管的VRRM、IRRM、IFM、VFM多项参数，测试方法符合GB4023-83、GB4024-83的规定。所有的参数均为数字显示，读数直观准确。设备内还自带示波器用于观看伏安特性曲线。该设备具有操作简单，测试准确，重复性好等特点，是电力半导体器件生产和使用单位的检测设备。

二、主要技术指标和参数：
 1．峰值电压测量范围：0—4000V
 2．峰值漏电流测量范围：0—100mA
 3．峰值漏电流保护设定范围：0—99mA 
 4．触发电压测量范围：0—5V
 5．触发电流测量范围：0—450mA
 6．维持电流测量范围：0—450mA
 7．通态峰值电流测试范围：0—6000A
 8．通态峰值电压测试范围：0—5V
 9．整机电源功耗：AC220、≤1000VA

ZY-DBC-091/051/081晶闸管动态参数综合测试台产品特点

晶闸管关断时间、电压上升率、电流上升率综合测试台

一、概述：
晶闸管的关断时间 t q  ，电压上升率dv/dt ，电流上升率di/dt是晶闸管元件的三个重要动态参数，国标规定这三个动态参数是快速晶闸管和高频晶闸管元件出厂前的必测项目。我们研制的三参数综合测试台，是以国标测试标准为依据，以满足大批量生产为前提而设计的，具有操作简单、读数直观、测试效率高等特点，特别是各参数自动测试、数字显示，不用看示波器，不用手动调节，减少了人为误差，提高了测试效率。元件上夹具后三个参数一次测完，减少了管芯表面损伤，并提高了测试效率。

二、整机技术指标：
1．关断时间t q  测试范围：5—200μS
主要测试条件：
①通态峰值电流：50A—1000A可调
②通态峰值电流底宽：约400μS  
③通态峰值电流下降率：-di/dt=10—20A/μS
④关断期间施加反压幅值：20—100V
⑤重加电压幅值：100—1000V可调
⑥重加电压dv/dt：30V/μS
⑦测试重复频率：12.5Hz或6.25Hz
⑧结温：按规定
2．dv/dt测试范围：200、300、500、800、1000V/μS自动转换
主要测试条件：
①dv/dt电压幅值：0—1000V可调
②测试重复频率：50HZ
③指数法测试
④结温：按规定

3．di/dt测试范围：100—200A/μS 可调
主要测试条件：
①通态峰值电流幅值：1000—2000A可调
②通态峰值电流底宽：约20μS
③开通前断态电压：500—1000V可调
④触发脉冲前沿≤0.5μS，底宽=30μS
⑤测试重复频率：50HZ
⑥结温：按规定

4、配简易测试恒温夹具：
①恒温范围：室温—150℃可调
②夹具压力：人力控制。

ZY-DBC-101-ITSM晶闸管浪涌电流测试台产品技术特点

晶闸管浪涌电流测试台的测试方法符合国标，用于检验晶闸管的浪涌电流过载能力，主回路采用LC振荡直接放电法，浪涌电流接近正弦半波。控制回路采用单片机控制，所测参数数字显示。是晶闸管和整流二极管生产、应用等单位设备。

技术指标：
1．ITSM为底宽接近10ms的近似正弦半波。
2．ITSM测试范围：500A—6000A，分辨率10A，精度±5%，数字表显示。
3．VRM测试范围：200V—2000V，分辨率10V，精度±5%，数字表显示。
4．测试频率：单次。
5．设备配有专用示波器供观看反向伏安特性波形。

ZY-DBC-012晶闸管峰值压降测试台产品特点

本设备是依据国标 GB4023--83《半导体器件整流二极管的测试方法》和 GB4024--83《半
导体器件反向阻断三极晶闸管的测试方法》而研制的晶闸管和整流管通态峰值电流和通态
峰值电压的专用测试设备。能测试各种晶闸管（KP、KK、KA、KS）的 ITM及 VTM和各种整
流二极管（ZP、ZK）的 IFM及 VFM参数。本设备采用储能式单次脉冲测试方式，通电时间
短，结温升可忽略不计。通态峰值电流采用数字拨码开关进行设定，峰值电压由数字电压
表显示，具有操作简单，测试准确，重复性好等特点，是电力半导体器件生产厂家和使
用单位检测设备。

主要技术指标：
1．自动测试，参数数字显示。
2．通态峰值电流测试范围：100—3000A。
3．通态峰值电压测试范围：0—5V
4．峰值电流底宽：≥2mS
5．重复测试时间：小于 5S
6． 测试参数保持显示，设置复位按钮。
7．整机电源功耗：AC220V、小于 1KVA
8．整机外形尺寸： 600×600×800
9．整机重量：约 80kg

ZY-DBC-161晶闸管模块全动态测试台产品特点
晶闸管模块的全动态测试，实际上是模拟器件的工频应用状态，在正半周施加接近单相正弦半波的额定通态平均电流，使器件自身发热，当发热与散热达到热平衡时，器件结温将稳定在一定值，此时在负半周施加正向或反向不重复峰值电压或重复峰值电压，在正向或反向重复峰值电压下读取正向或反向重复平均漏电流。在不加正向或反向峰值电压时测取器件的通态平均压降。当重复平均漏电流和通态平均压降都小于标准规定值时，该器件为全动态测试合格。
　　晶闸管的全动态测试是过去部标测试标准中规定的器件出厂必测项目，它能将那些在高温测试时重复峰值电压和漏电流都合格而在通额定电流时结温过高漏电流过大的器件淘汰掉，保证了器件出厂使用的可靠性。
该测试台线路设计先进、主回路无负载电阻、节电效率高、操作简单、保护可靠，是晶闸管模块生产厂家控制产品质量检测设备。

　　主要技术指标：
　　1.通态平均电流测试范围： 50—500A ,50—800A ,50—1000A（分八挡）
　　2.通态平均压降测试范围： 0—1.5 V
　　3.正反向峰值电压测试范围： 0—2500 V
　　4.正反向平均漏电流测试范围：0—15 mA
　　5.机内配有专用示波器供观看伏安特性曲线
　　6.保护措施：当漏电流超过保护设定值时，保护线路能自动在半个周期（10mS）内关闭高压，确保被测器件不被击穿
　　7.冷却方式：开环室温吹风冷却
　　8.供电方式：采用Ａ相和Ｃ相380V供电，最大使用功率约15KVA


ZY-DBC-101-IFSM二极管浪涌电流测试台产品应用

二极管元件在实际使用中，除了能长期通过额定通态平均电流外，还应能承受一定倍数的浪涌过载电流而不致损坏，以便适应在各种应用中的要求。二极管的浪涌过载电流如果超过其允许范围，轻者引起元件性能变坏（如伏安特性、通态峰值电压的变化），重者造成烧毁穿通而失去反向阻断能力。通过浪涌过载电流测试合格的器件，可以大大提高其在使用中的可靠性。

　　我们开发研制二极管浪涌电流测试台，主要是依据JB/T7624-94《整流二极管测试方法》和JB/T7626-94《反向阻断三极管测试方法》的有关规定而设计的。该设备线路设计简洁精练，采用单片机控制，完成对电容自动充电、自动稳压，自动检测浪涌电流的实际波形和峰值，并存储保持。浪涌电流峰值由数字表显示，浪涌电流波形由波形接口输出供外接示波器观察分析。该设备具有技术先进、性能可靠、体积小、重量轻、操作简单、测试重复性好、维修调试方便等特点，是电力半导体器件生产的试验检测设备。

　主要技术指标：
1. IFSM测试范围：200A—2000A±3％
2. IFSM波形：分两档，分别为底宽7.5—8.5mS和9.2—10.2mS的近似正弦半波
3. ITSM测试频率：单次波
4. 设有浪涌次数记录显示，为重复多次浪涌提供方便。
5. 设有ITSM存储波形观察接口，为维修调试提供方便。
6. 整机电源：AC220V、50Hz，平均功率小于1KVA。
7. 整机外型：600×600×960滚轮式落地机柜，可自由移动。

ZY-DBC-031晶闸管触发特性测试仪产品特点

本测试仪是测试各种反向阻断晶闸管、双向晶闸管及逆导晶闸管的维持电流 IH、
触发电流 IGT、触发电压 VGT 三项参数的专用测试设备。本仪器测试方法符合 GB4024- GB4024-83
国标的规定，线路设计简洁精炼，采用单片机控制、自动测试、数字显示、操作简单、
维修方便、价格低廉，是电力半导体器件生产厂家和器件使用单位的检测设
备。
 本仪器具有以下特点：
 1. 能测试双向晶闸管I +、I -、Ⅲ - 三个象限的触发电流和触发电压。
 2. 可任意设定只测量某一参数或所有参数全测。
3. 每次测试只需按一下测试按钮即可依次将所设定的参数测完并自动复位等待
下次测试。
4. 参数测试结果的显示时间可在 1-9 秒内任意设定，也可以长时间显示，再按下
测试按钮进行下一参数的测试。
5. 有故障判断功能，当被测管是坏的，或因接线错误、接触不良等原因测不出参
 数时，仪器即自动判断故障，此时测试按钮灯闪烁一下，并能发出嘟的一声报
 警。

二、技术参数与要求：
1. 维持电流测试范围： 5 — 4 5 0 m A
2. 触发电流测试范围： 5 — 4 5 0 m A
3. 触发电压测试范围： 0 — 4 . 5 V
4. 测量时间： ＜ 2 S
5. 读数显示时间： 1 — 9 S 可任意设定
6．工作环境： 海拔不超过 2000 米
环境温度：0～40℃
相对湿度：<85% 
晶 闸 管 I 晶 闸 管 I H、 I G T 、 V G T 自 动 测 试 仪 使 用 说 明 书 使 用 说 明 书


无导电及爆炸性尘埃
无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽
无剧烈振动和冲击
7．测量精度： ±5%
8.整机电源功耗： AC220V ±10% 50Hz，小于 50VA
9.整机外形尺寸： 140×320×280mm
10.整机重量： 约 5Kg 

ZY-DBC-021/031晶闸管综合测试仪主要技术指标

晶闸管的伏安特性和触发特性是晶闸管的最基本特性，这些特性的好坏，直接影响到
器件在整机上的正常使用。因此，检测晶闸管的伏安特性和触发特性在晶闸管器件的生产、
经销及使用过程中都是十分重要的。测试以上参数通常由晶闸管伏安特性测试仪和晶闸管
门极触发特性测试仪完成，测试伏安特性参数时还需另配一台示波器观看伏安特性曲线，
以上三台仪器总造价比较高，且台数多、占地大、操作不方便。我们根据广大用户的需求，
现研制出将以上三台仪器作在一起的晶闸管伏安特性、触发特性综合测试仪，深受广大用
户好评。
该测试仪测试方法符合国标 GB4024-83 的规定，线路设计简捷精练，采用单片机控制，
数字显示。机内示波器可直接观看伏安特性曲线。具有体积小、重量轻、操作简单、测试
准确、保护可靠、维修方便、价格低廉等特点，能测试各种晶闸管及晶闸管模块的正反向
不重复峰值电压、正反向重复峰值电压、正反向重复峰值漏电流及门极触发电流与触发电
压。是晶闸管器件生产厂、器件经销商及整机厂检测晶闸管多项参数的综合性专用测试设
备。
晶闸管在使用过程中，由于受到过流、过压、过热等诸多因素的影响，其伏安特性和
触发特性将会逐渐变差，甚至不能维持正常使用或彻底损坏，因此在进行整机维修时，对
已用过的元件和要新上机的元件进行检测确认性能良好后再上机，对尽快排除设备故障少
走弯路很有好处。。
二、技术参数与要求：
1．峰值电压测量范围： 0—3000V
2．峰值漏电流测量范围： 0—100mA
3．峰值漏电流保护设定范围： 0—99mA
4．机内示波器可观看动态峰值电压与峰值漏电流的变化伏安特性曲线波形
5．触发电压测量范围： 0—4.5V
 6．触发电流测量范围： 5—450mA
 7．工作环境： 海拔不超过 2000 米
环境温度：0～40℃
相对湿度：<85%
无导电及爆炸性尘埃
无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽
无剧烈振动和冲击
8．测量精度： ±5%
9.整机电源功耗： AC220V ±10% 50Hz，小于 150VA
10.整机外形尺寸： 200×400×360mm
11.整机重量： 约 8Kg 

ZY-DBC-011晶闸管通态峰值电压测试仪产品特点
该仪器是依据国标 GB4023--83《半导体器件整流二极管的测试方法》和 GB4024--83
《半导体器件反向阻断三极晶闸管的测试方法》而研制的晶闸管和整流管通态峰值电流和
通态峰值电压的专用测试设备，能测试各种晶闸管（KP、KK、KA、KS）的 ITM 及 VTM
和各种整流二极管（ZP、ZK）的 IFM 及 VFM 参数。线路设计采用储能式单次脉冲测试法，
通电时间短，结温升可忽略不计，正向峰值电流采用数字显示电位器进行设定，峰值电压
由数字表显示。该机具有体积小、重量轻、操作简单、测试准确，重复性好等特点，是晶
闸管及整流管生产厂家和使用单位专用检测设备。

技术参数与要求
1．正向峰值电流测试范围： 50—2000A
2．正向峰值电流底宽： ≥4mS
3．正向峰值电压测试范围： 0—5V
4．工作环境： 海拔不超过 2000 米
环境温度：0～40℃
相对湿度：<85%
无导电及爆炸性尘埃
无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽
无剧烈振动和冲击
5．测量精度： ±5%
6.整机电源功耗： AC220V ±10% 50Hz，小于 150VA
7.整机外形尺寸： 200×400×360mm
8.整机重量： 约 10Kg 

ZY-DBC-021-B晶闸管伏安特性测试仪主要技术指标
特点是能同时向被测器件施加正向
和反向峰值电压，正反向的峰值电压和漏电流同时显示，简化了操作步骤，提高了测试效
率。该设备测试方法符合国标 JB/T7624-94《整流二极管测试方法》和 JB/T7626-94《反
向阻断三极晶闸管测试方法》的规定，线路设计简捷精练，采用单片机控制，机内示波器
可直接观看伏安特性曲线，测试参数由数字面板表显示，超漏电流自动保护，自动复位，
高压供电回路自动稳压，输出高压不受电网波动影响。该仪器具有体积小，重量轻，操作
简单，测试准确，保护可靠、维修方便等特点，能测试各种晶闸管（KP、KK、KA、KS）
及晶闸管模块的 VDSM、VRSM、VDRM、VRRM、IDSM、IRSM、IDRM、IRRM 与各种整
流二极管（ZP、ZK）的 VRSM、VRRM、IRSM、IRRM 等参数。是晶闸管及整流管器件生
产厂、经销商及整机厂检测器件伏安特性参数专用检测设备。
晶闸管在使用过程中，由于受到过流、过压、过热等诸多因素的影响，其伏安特性将
会逐渐变差，甚至不能维持正常使用或损坏，因此在进行维修时，对已用过的元件和要新
上机的元件进行检测确认性能良好后再上机，对尽快排除设备故障很有好处。 

技术参数与要求：
1．正反向峰值电压测量范围： 0—5000V
2．正反向峰值漏电流测量范围： 0—100mA
3．峰值漏电流保护设定范围： 0—99mA
4．机内双线示波器可观看动态峰值电压与峰值漏电流的变化伏安特性曲线波形
 5．工作环境： 海拔不超过 2000 米
环境温度：0～40℃ 

相对湿度：<85%
无导电及爆炸性尘埃
无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽
无剧烈振动和冲击
6．测量精度： ±5%
7.整机电源功耗： AC220V ±10% 50Hz，小于 150VA
8.整机外形尺寸： 200×400×360mm
9.整机重量： 约 8Kg

ZY-DBC-061晶闸管断态电压临界上升率测试仪产品特点
晶闸管断态电压临界上升率测试仪，符合 JB/T7626-94 标准的测试方法，用于测试晶闸管的断态电压临界上升率（dv/dt）。本测试仪 dv/dt 采用近似线性法产生，断态电压连续可调， dv/dt 按器件 dv/dt 级别自动换档， dv/dt 测试结果由数字电压表显示，整机线路设计简洁精炼，体积小，重量轻，操作简单，性能可靠，是晶闸管器件生产厂家及晶闸管器件使用单位检测设备。

技术参数与要求：
1．断态电压 VDM： 300V-1000V 连续可调
显示分辨率 1V，精度±5％
2．断态电压临界上升率 dv/dt：按 1000V/µs、800V/µs、500V/µs、200V/µs、
100V/µs 自动换档
精度±10％。
3．测试频率：约 1.5Hz。
4．工作环境： 海拔不超过 2000 米
环境温度：0～40℃
相对湿度：<85%
无导电及爆炸性尘埃
无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽
无剧烈振动和冲击
5．整机电源功耗： AC220V ±5% 50Hz，小于 200VA
6．整机外形尺寸： 200×400×360mm
7．整机重量： 约 10Kg 

ZY-DBC-101晶闸管浪涌电流测试仪技术特点

二极管浪涌电流测试仪，主要是依据 JB/T7624-94《整流二极管测试方法》和 JB/T7626-94《反向阻断三极管测试方法》的有关规定而设计的。
该设备线路设计简洁精练，采用单片机控制，完成对电容自动充电、自动稳压，自动检测浪涌电流的峰值，并存储保持，浪涌电流峰值由数字表显示。
该设备具有技术先进、性能可靠、体积小、重量轻、操作简单、测试重复性好、维修调试方便等特点，是电力半导体器件生产厂家及应用单位的试验检测设备。 

主要技术指标：
1. IFSM 测试范围：100—1000A 连续可调
2. IFSM 波形：10mS 的近似正弦半波
3. IFSM 测试频率：单次波，可设定连续浪涌次数 0-100 次，间隔时间 5-100 秒。
4．反向峰值电压测试范围：0—2000V
5．反向峰值漏电流测量范围：0—100mA
6. 整机电源：AC220V、50Hz，平均功率小于 500VA
7. 整机外型：500×500×220mm

ZY-DBC-023整流二极管伏安特性测试仪技术特点

该仪器是专为整流二极管测试伏安特性而研制的专用检测设备，适用于流水线上大批
量测试器件是否合格。线路设计采用单片机控制，数字显示，最小峰值漏电流可显示 1µA。
具有体积小、重量轻、操作简单、测试准确、保护可靠、维修方便，价格低廉等特点，是整流
二极管生产厂家专用检测设备。

主要技术指标：
1．峰值电压测量范围：0—1000V
2．峰值漏电流测量范围：0—100µA
3．峰值漏电流不合格设定范围：0—99µA
4．短路限流值：约 1mA
5．整机电源功耗：AC220V、小于 50VA
6．整机外形尺寸：140×320×280
7．整机重量：约 5kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!
